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摘要(译)

公开了一种薄膜晶体管阵列基板，具有该薄膜晶体管阵列基板的有机发
光显示器，以及制造该有机发光显示器的方法。在一个实施例中，薄膜
晶体管阵列基板包括形成在基板上的缓冲层，形成在缓冲层上的第一绝
缘层，使用透明导电材料形成在第一绝缘层上的像素电极，覆盖的中间
层像素电极的上侧和外侧表面包括有机发光层，通过在像素电极的外围
蚀刻第一绝缘层和缓冲层而形成的间隙，以及形成在其上的面对电极像
素电极的上侧和外侧表面覆盖中间层和间隙。
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